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文章摘要：

采用EAM多体势的分子动力学模拟表明。Ni中固溶的氢能使裂尖发射位错的临
界应力强度因子KIe(θ＝45°）从1.00MPa•m^1/2降为0.90MPa•m^1/2;使KIe
(θ=70°）从0.82MPa•m^1/2降为0.70MPa•m^1/2,即氢能促进位错的发射，
另外，氢能使（111）滑移面上的Griffth)裂纹解理扩展的临界应力强度因子
KIG(θ=0°）从1.03MPa•m^1/2降为0.93MPa•m^1/2，即氢使（111）面的表
面能下降，γ^*111（H）＝0．82γ111,从而促进位错的发射，透射电镜
（TEM）原位观察表明，在氢致裂纹形核之前氢就能促进位错的发射和运动.
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